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Disefia circuitos electronicos de aplicaciéon con dispositivos semiconductores en los diferentes sistemas eléctricos
para la mejora de los equipos que estan presentes en las areas productivas, comerciales y de servicio con una

actitud responsabilidad.

NUCLEOS TEMATICOS

UNIDADES DE COMPETENCIA

ESTRATEGIAS

La Teoria de Semiconductores y el
andlisis de circuitos con Diodos
semiconductores: Introduccioén,
Materiales Semiconductores, Niveles
de Energia, Creacién de los materiales
tipo p y n, Diododo semiconductor,
Calor  caracteristica  técnica de
polarizacion. Introduccion, Analisis por
recta de carga CD, Configuraciones de
circuitos con diodos en serie y paralelo,
Circuitos con Diodos Rectificadores,
Circuitos recortadores y sujetadores,
Circuitos con Diodo Lener.

Analiza circuitos con diodos para su
aplicacion en circuitos electronicos.

Introduccién a los Circuitos con
transistores Bipolares (BJT) y el
Transistor de efecto de campo
(FET): Introduccion, Construccion del
transistor ~ Bipolar,  Principio  de
funcionamiento del transistor,
Configuraciones del transistor bipolar,
Hoja de especificaciones técnicas,
Técnicas de Polarizacién del transistor,
El transistor conmutador, Técnicas de
localizacién de fallas.

Disefia circuitos de Polarizacién del
Transistor Bipolar (BJT) y FET en las
regiones de operacion para su
aplicacion en redes electronicas.

— Ensayos
—  Trabajo colaborativo
— Diagramas

Informes de investigacion

- Videos

—  Proyectos

— Posters

— Papeles de trabajo

(papers)

—  Murales
— Representaciones

graficas

— Articulos académicos
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Andlisis y disefio de amplificadores | Analiza los amplificadores de pequefia
para pequefia sefial con transistores | sefial utilizando los modelos
BJT: Configuraciones del transistor: | equivalentes del BJT.

Emisor Comun, colector comun, base
comun, por medio de los andlisis de
redes. Disefio de amplificadores BJT
Emisor Comun, colector comun y base
comin por los métodos de
aproximaciéon. Métodos de redes para
el disefio de amplificadores bjt Emisor
Comun, colector comun y base comun.

Aplicaciones de los diodos y |Desarrolla los conceptos de
transistores: Uso de diodos vy |rectificaciéon y regulacién con diodo
transistores a fin de disefiar una fuente | rectificadores, diodos zener para el
de alimentacion regulada. | disefio y construccion de una fuente de
Construcciéon de la fuente de | alimentacién con BJT.

alimentacion regulada teniendo en
cuenta la identificacion de sus

componentes. Verifica el
funcionamiento del sistema electronico
disefiado.
EVIDENCIAS TECNICAS INSTRUMENTO
- Ensayo — Analisis de produccion escrita — Rubrica
— Videos — Andlisis de produccion oral — Escala de estimacion
—  Proyectos —  Observacién — Lista de cotejo
— Resolucion de ejercicios — Registro de observacion
- Foro

—  Ejercicios practicos
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